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'ﬂ " UN METODO DE PRODUCIR UNA PELICULA ELECTRO

CONDUCTORA TRANSPARENTE SOBRE UNA SUPERFI~

; CIE DE UNA BASE CERAMICA " L

La presente 1nvenclon se reflere a articulos

‘electroconductlvos transparent;s, nuevos.en su,genero,-
y a nuevos metodos para su fabricaclon y nueﬁos prepara
dos utiles para apllcaclon a la superflcle caldeada de
'uné b&ge ceramlca, a fln de obtener tales articulos;_

Sabldo es que puede deposmtarse una pellculal”f

‘electroconductlva transparente sobre una base de mate—f

~'rial refractarlo. tal como v1dr10, aldeando la superfi

c1e del vidrlo a una eievada temperatura de, por eJem-

—-—-—--—n-‘-‘—n“nq——w—--‘.'..-,.‘-_ oo

plo, més. de 20496, pero pbr bagovde la temperatura a la ‘**"'aﬁ'



T da resistividad en la cara d1v1sor1a entre un electrodo'

mlentras“esta caliente,‘a 1a accién'de dlversos compues

';tos de estano.- La tecnica hasta ahora conoc1da 1ndica_:h
Aque pueden producirse peliculas ‘de oxido de estafio par--.:

-tlendo de compuestos de estano tanto organlcos como -y

1

“inorganicos.- Ahora bxen, utllizando compuestos orgé-
ni0054de éstaﬁo. la tecnica hasta ahora conoc1da enseifia

,que el preparado organico de estano apllcado a la _su-;ﬁQ{‘;”~‘{

“,perflcle caldeada de una base ceramica o vitrea, tal €0 -

'ﬂJmo el v1drio, no. debe formar vapores de HCl al contactolf,v,{‘ 2

con el v1dr10, como se expone en 1a patente U¢S. nQ‘ Coar

.567 331, o ha de ser un llquldo o solucion exenta de~m

B halogenos, ‘como se- dice en la patente U.S. numero i”’4é“ "i:”j i
2. 833 902. E e S S

"{‘. La tecnica anterlor a este invento tamblen -

ﬁensena que la presencia de un halogeno en el preparado' LT

“*o'compuesto formante de pellcula es causa de una eleva= . i
. R O

ﬁapllcado a la superflcie de la 1amina de v1dr10 'y la pe

'w_llcula formada por reaccidén con tetracloruro estannlco.

;Esta eleVada re31stenc1a en la cara dlvisoria entre peli

‘cula y electrodo es particularmente elevada cuando el

-»lelectrodo se compone de un fundente de plata-
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.a la claridad optica de la pellcula y era partlcularmenl 3

:te recusable cuando la pelicula habia de utlllzarse en_

ventanillas o cristales ‘de carllnga de av1ones, 1nstru~,.gf 'j

mentos visores optlcos A 1ugares semeJantes, en los que'"

~_1a claridad de vision era requlsito principal,- 'Ahbra‘f“ - B

: kbien, el empleo de tal preparado organzco de estano 1m- et

plicaba una reducc1on de la conductiv1dad especiflca de }‘9¥<5"?

'Tla:pellcula formada, y un mayor coste unitario de oxi— Lj;; }

Vdo de estano emn la pelicula resultante, eon: respecto al”

»empleo del preparado de cloruro de estano como agente -

formador de pelicula.

Se vienen. empleando otros varios métodos pa= e

. ra permltlr el empleo de compuestos organzcos mas bara- :
tos, tales cono tetracloruro de estano,_en lugar de 105‘:

>;compuestos organlcos de estano, més costosos, para produ,

m‘c1r pellculas de ox1do de estano de mayor conduct1v1dad

 sin la con51gu1ente‘veladura.- Por eJemplo, la patentei”ﬂ'

*V‘jﬂzU S° NQ 2 617 7&1 expone la apllcaclon de una pellcula

20 {jfde ox1do metallco sobre la superficie de. una lémina de”'

““vldrlo, @ara serv;r de capa'intermedia entre el revesti

’te o base de v1dr10 de 5111ce,

Jcal y sosa, formando di-r

: mlnutas particulas de crlstales de cloruro sodlco que'

’,ﬂorlalnan la veladura.

,A51,

los esfuerzos anterlormente reallzadosv




de HCl de.’ la region de la superflcie de V1drio cuando a -

£

- :, ,””“-; ’ ésta se le aplica el preparado de revest1m1ento forman- -

te de 1a pellcula de 6x1do de estano.-, Asz, ha 51do;ng:;uf“

cesario en el pasado blen prever una serle de efaphs»é;—»,jf;

_manera de tratamlento prellmlnar preparatorlo de la_?-Af’ 5'_7”1
apllcac16n del preparado de tetracloruro estannlco qﬁe }'7iif

- formﬁ"Peliculas de<oxido de estaﬁo altamente'éonducti-
ib;;:'vas al tomar contacto con v1dr10 caldeado,‘o b1en ﬁtlli

zar un preparado que no contenga compuesto halogeno, _;

. produclendo con ello revestimlentos de menor conduct1v1 e

dad espeCLflca. ',.i R - o E ;l>' ‘[;"aﬂ;' =

e e RS N R . ; L

Se ha reallzado una labor con51derable para_

- 15 ;, meJorar la conductividad en. 1a cara dlvisorla de la oe-"“

llcula y la barra omnibus 0 conductora.—u,La tecnlca an

terlor al presente invento sugiere la apllcaclon de una‘

Ftira'de oré a la barra conductora. la apllcaclon de un

.;comercialmente aceptable.-_ Estaafetapas s0?

procedlmlentos de iormac1on de pellculas para obtener -

-
- . .

pellculas de ox1do de estano de eleVada transparencla,‘

“gran electroconduct;vxdad, buen contacto electrlco con

i . L e, e 4"., ‘:' . . ‘- \‘,-.7 ‘,r,:.




las barras conductoras y sustanCLalmente nlnvuna nebuloa5>nm

51dad, esto es, de un factor de nebu1051dad ) veladura

- e o L

menor del 1% sin nece51tar nln«uno de los tratamientos‘

- o T

superflclales destlnados a meJorar las caracterlstlcas i,,z'»:f.

de nebu1051dad ni- operac1ones ad1c1onales ‘en las proxi-i N ﬂ

‘-T%'u_f:ﬁt; midades de Ia,cara'divisoria_entrempellcula y barra,con' ' " ¢

= S e ductora para meJorar el contacto electrlco .en esta zona,

peligrosa potencial..

[ LT - . e

.Conforme -a la presente 1nvencion, una.éﬁper-" e

f1cie de una lamlna de v1dr10 caldeada rec1be una pellcu - e

‘f__}ﬂ la de un. preparado que comprende un’ compuesto que contie o

ne halogeno, en comblnaclon con un comouesto organlco -‘;‘

i de estano.-T En la forma preferlda de eJecu01on del pre‘”

sente 1nvento, se 1ncluyen en el prenarado un compuesto

utllizando c,npuestos organlcos de estano, blen exentos

‘sufapllcaclon,

_a pesar de la presen01a de un halo




?rados que comprenden un compuesto organico de estano y

’>un compuesto que contlene halogeno se vienen utllizando ~7~ji'

-t como”cierres transparentes, blen de vidrie laminado o -m'

*:ﬂuw,ffﬂ“ de v1dr10 templado sin 1am1nar.- La superf1c1e recubier

 "~;1- m -5Q“J'ta puede ser puesta a masa. a fln de facllltar 1as descar
j‘vas estaticas.—' Cuando se emplean con el recubrlmlento

«barras c0nductoras espac1adas, y se aplica una ten51on I

Tl L electrica entre las barras condUCtpras,"pasa>una.corrlegA

te a. traves de 1a pellcula.- Las lamlnas de v1drio tem~ i

v

las para vehlculos, con ropi dades descongela_tes, re

No“obstante, pueden dep051tarse’

e sillce, cal y sosa.-

tros materlales refractarmts,‘entre los

-

V1dr10 al fosfato,

ca,

carburo de 3111c1o, carburo de




ST Los compuestos organlcos de estano'que ‘se han

g ?’.u,ff'7fi t111zado con éxito para obtener recubrimlentos adecua--" o

!

i

- - . - Jdo-
T

L

dos 1ncluyen e1 dlacetato de estano-dlbutllo, ox1do de i¥"ﬂ}35

- '
: ) b
.estano-dlbutllo. oxldo de estano-trlbutllo, dllaurato EEANE 4

- f

- o

5~5 -51de estano-dibutllo, acetato de estaﬁo~tributilb, malea—

' :to de estano dlbutllo, hexoato de d1-2—et11 estano-dlbu,‘-

produben pellculas'adecuadas;— Otros preparados adecua-

ﬂla lamlna de Vldrlo n1 de las barras conductoras.r

Lo .
- ,

/vdas las pellculas produc1das en los egemplos y tablas

e - -

proporcxonaban

:;«transparencla (antlnebu1051dad)f

vcont@ctafelectricoTenfla cara d1v1soria con 1as barras

<. conductoras, a menos queé !se indique’ OFra- cb,§a-_,f_,,




EJFMPLO I - 2‘ ﬁﬁ 3 ’i 3 ‘“‘

La influencla de 1a presencia de fluor en la

conduct1V1dad de la pellcula resultante'ab determlno me";'

dlante los slgulentes experxmentos,

que se realizaron -5'"

(pulverlyac1on y proyeccion) antes de tomar contacto ;

con la superflcle del v1dr10,- Las placas recublertas" e

presentaban pellculas exentas de nebu1051dad, de alrede”f e

dor de 100 mlllmicras de espesor, determinado por su- co

lor de interferencia, que era un azul.de segundofbrdehx"




Soluclon de,
diacetato de

,Sol
fluoruro

¢R951st1v1dad super
ficlal ‘de la” pellcula
X (ohmlos/cuadrado)

“_te apllcando 650 VOlthS entreklas barras conductbras;
»durante clnco-mlnutos.- Las muestras se comportaron

*;blen durante esta prueba con corrlente.- -En contfaSteg_

:unae?placas tratadas de modo semegante, recublertas con




Con estO"se fiJaron las'f“’

; d rante 4 1/2 mlnutosc-

L barras conductoras sobre 1a lamlna de v1dr10 'y»sevnuso

la superflcie del vidrlo a la temperatura de formac;on -

de pellcula.-» Cada lamlna de vidrlo se hlZO pasar a ‘una _~

_veloc1dad de 23 cm. pof SEgundo a- traves de un d1sp051t1vo”

de asper31on, a la sallda del horno desnues de la opera—“@

amua a- chorro ab1erto.-.Con ﬁ'

f,Agstp,»la humedad<absqlhﬁa;§e elevé'a 25 kg por’ kg de'-i;”:

'Laifé; ascendiéndo;laﬂhumedad relatlva al 68%.-"Las con-




T A B L A II '_.: e

S Soluc1on VSolu010n,.

Solu01on Soluc10n~

S Dlacetato de es-';~5;
‘tano—dlbutllq :

- Oxido de” ésta
‘fio dlbutilo N

/NH40H,2 58% ‘ | |
”fﬁ;  NH4FHF )  ;i;y L )

Etanol (34) ?>f~ 75 em> . ‘50 éﬁsf
A01do aceticb . ﬁ' 7 “>_  ‘;'»
gla01a1'”‘~ .- T e T




Solucién Solucién Solucién- ‘Solucidn -
A , B .. C. D )

HF (12,9% en s L N
etdnq;;jA) o 80 cm” 256 cm3<
CHP(22% en < .o o
“otanol 3A). . = Boemd . Lo
kAdéfatogémé- ; S >'T”", P - - a BT i

‘mico. . o .o 508 ST e

En estas soluclones, los porcentaJes de esta'

la r351stenc1a espec1—i'

' f1ca de estas pellculas era de 6 x/lo'4 Ohm'cm°"- Los =

”»lcian buena conex1on con 1as'barras conductoras, “como - 10*-

puSLeron de manlflesto los buenos resultados de 1os en-“

‘IBOﬂ ‘_sayos con corrlente, a 650 Voltlos durante cinco minu-“

. t9sﬁf.“ -,j2 P "tJt”‘ I ;Uf




Lt T f EJEFPLO IV

Los compuestos organlcos de estano, éxenfosf

'fde halogeno, que acto seguldo se 1ndlcan dleron pellcu-‘

*mlas de la r951st1V1dad que tamblen se 01ta a contlnua-

CIOn,‘al caldear 1a lamina de V1drio a una tamperatura

”'fAcetato de estanc—trlbu-
tllo w

% Ma1eato de"estano-dlbu~ 

Cada unavde las muestras cons;stla en

deada y se r001o.~

“una’ lamlna cuadrada de 30 x 30 ey redular,'de’G 4"mm'de

espesor.—" Se utllizo una plstola de aspersién Blnks mo~»,ﬁ,_;; !

delo 21 para apllcar las soluclones de recubrlmlento ‘so- o

bre la lamlna de v1dr10 caldeado, agustando el caudal de

- paso “de llquido a lO-cm. por'cada 3 segundos, y.el*a1re_~,w__
de atomizacion a 2 7 < 3 atmosterasv- El‘vid}io ée héi_;Jf’ﬂ
via pasando por delante de la plstola de asper51on en e

.unos 3 segundoso— El espesor de recubrimlento fué de un"

_azgl deAprimer'Qrden} o sea de 100 a 120 Mlllmlcr&So”fw

- 13 =



'de_la pellcula formada.-..Ademas,

las pellculas estaban_ A

QQOxldo de ea
- tafio= dlbuti
1o (g}?,.

" Acido ackti- - :
- co glacial ... o T 0 LT e

20% HF en T e L
. alcohol 3A e e ) R IR
(8) 0483 T SR A

e/cm :
20 'Alcohol-n- - . o
© propilico - P ;

Solucidn. - Lo T e Toae T
total (g) - 163 187 216 221 231 “223;1357;12#8Q:}§3 223,

5 % F a'/‘efs-t_a.

*bgs{i k3 HCL a esvwrw

) —Resistivi-' o B
dad (ohms./ . .
_cuad.),peii o - B ) e
cula ‘de 100-" : . : o . o
120 mp 1300 850 400 300 200 65 .. 63 .§5 1300 65

14 -

(g) . 10--10- 10 15 50 .55 55 55 '10.0's5°

Ctaie 0.5 0.5 0.5.1:07 1.0 2.0 2.0 2.0 0 0 .

fo. © TR 0isiyT 9.k 13.817.2 185 22.8 269 01857

TSI

VT TR LRI W TS TR 2

MY

wer o

FIEN
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Uha vez determlnada 1a practlcabilidad de in-

EJEMPLO VI

’icorporar peouenas cantldades de HCl a los preparados or_'

14’i ganofluorados formantes de pellcula, se determlno el ﬁ;~

- el — o . —

efecto de la temperatura superf1c1a1 sobre la re51st1vi

_dad, para un numero de muestras de v1drio olano de‘30 x f‘ff~

que se caldearonj; -

-~i 30 centlmetros y de 6 4 mm de espesor.f

_‘hCl en peso, basado ‘an Sne-

!

: s - !

fﬁbla IV'se da para cada muestra ensayada 1a re51st1V1dad !
! B o _— . . _.4.' . ;

?:quperflclal, y en dlcha Taola 1as columnas 1ndican las

-’ ]

, ;

,‘w;la cual se caldeo la superflcle.de la- muestra antes del R &
tratamiento de” asper51on. CTL LT ; o 1

N T . i




TABLA_ ii”«

"7Reslst1v1dad en func1on de temperaturas

de formaclon de’ pellcula.fi

-—-——--...—_-n———_.--—-—u-—n———-—u--—-.——-..--—

‘Re31st1vidad superflciai en ohms./cuad. -
S © de pelicula de azul de 2¢ orden (100~ 120
Temperatura jmp) con-gasto constgnte de aproxim, - o
- 0C . - S ‘ 3,5 ¢cm /seg:. R

;.g.'Solucion N2 6 Solucién Ne 10 ' Solucién N 11
. (0% HCL; 18%F - (2% HCl; 18% F (4% HC1; 18%F
" basado en Sn)- .basado en Sn) “basado en Sn)

B T Sod; 550 :
6387 . 300,300 . o 150.}135”
Cew8” oo 300, 300, 320

663 ‘140, 150,145 . o ,

“ﬁ67696 para formar una pelicula equlvalente por aspers;on

,con un compuesto organo-fluoro—estannico que contenga Sa

i upf42 de HCl en peso basado en el estano.- ‘A primerg -
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vista no parece haber en esto mucha dlferencia, pero de

be recordarse que la visc051dad del vidrio amlnora muy_

'rapidamente al crecer la temperatura en este margen. -

'Es muy importante obtener un panel comerc1a1mente acep~-

 table,‘eYento de - deformaclon por el calora- Por consiTI~

gﬁiente, toda reduccion en la temperatura de formacién_

v de,la‘pe1icula incrementa la viscosidad del vidrio y dé

'

;ugar,a‘ﬁn producto de calidad superior.

- EJEMPLO VIZ

Se prepararon las 51gu1entes soluclones, nu—

i'meros 12 y 13, como tiplcas de los preparados inorvani-_
w*u cos utillzados con anterlorldad al presente 1nvento. '3-

f,,-La composlcion de estas soluclones se detalla actc se-"

guldo en la Tabla V.

T A B L A V-

ﬁ,SoluciSn Ne 12 Soluclon N° 13

Agua}déstilada... ,j”.f'.f; 1765‘cm3 - V l765 6m3

.~ Metanol ~l.~.$‘ ;7'-v S 565 em’ L 565 om’

'Sulfosucc1nato de SOle— 4 .  3 o o . .
dioctilo al 10% . . 230 em® . 230 em>

;Hldrocloruro de fenil-- ' : . o
‘hidracina . 160 g | 160 g

'fTetracloruro estannico . 5 o : v

_ f'anhidroa' .. .. 250 em” . 250 cm3

" HF al. 48% B 7‘ . 32.g 160 g

5 Una docena de muestras se caldearon Y. trata;
ron 1nmed1atamente con las soluciones Ne 6 10, 12 o 13,.
segin las tablas anterlores.- Las placas 1 a 3 se cal-
dearon y rociaron a pistola 06n un preparado de clbruro
de estafio, sin tratamiento alguhd“p;eliminar de 1a su-_

perficie.- Las placas 4 a 8 se trataron previamente su

mergiendo la lamina de vidrio en una éoluci6n de tetra-

-17‘- -
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15

20

25

30

‘las dos mitades de

cloruro de silicio, para dar a la superficie de la misma
una pelicula de silice antes del caldeo y la aspersidn.

Las placas 9 a 12 no se trataron previamente, sino que_

fueron rociadas a pistola con unos compuestos organo-ha

lo-gsténnicos mientras se caldeaban.= Después se midig
ron las ldminas de vidrio paré detérminar la.nebulosi~_
dad, utilizando un aparato Hunter de medida de nebulosi
dad. R e | | |

. © L factor de nebulosidad o veladura es la re

lacién entre la luz difundida o diseminada por un mate-

rial en relacidén con la luz total transmitida a través_

del material.-- Donde sblo aparece un valor, este valor

es el promedio de 4 determinaciones tomadas enldistinﬁ_

‘tag'éreaé de la parte central de cada uno de los lados_

de la muestra.- Donde apérecen dos lecturas, se trata_

. de determinaciones individuales hechas en cada una de -

\

la muestra.~- Los resultados aparecen

en la Tabla VI.

TABLA VI

Muestras n® Solucién utilizada Medidas de
: o L : nebulosidad

fInorgégica ~_8in_tratamiento prévigl

- - - - - - "~ - - o - - -

1T me13 1,268 1,37%
2 ne13 ' 2,16% 1,62%
3 ne 13 1,53% 1,21%

Tnorgénica - Previamente tratada

L e R e e e R R Ry R R P T R

ne 13 . 0,22% 0,28%

.
5 ne 13 0,21% 0,09%
6 ne 13 0,10% ©0,12%
7 ne 12 0,29%
8'. ne 12 ‘ | ‘0;22%

-n18-
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& )
Muestras ng@ Solucidén utilizada  Medidas de
nebulosidad
- - QEQéeice_:-§ie-§£2£e@iﬁeto_mevw
9 ne 10 . 0,16%
“ 5 10 " ne 10 0,12%
: 11 ne 6 0,21%
12 , ne 6 0,17%
| La Tabla precedente demuestra que la'hebulg
sidad’se réducia al valor medio de 0,165% gig traﬁamieg
10 to pfgvio utilizando preparados organo-fluoro—esfénnicos,
_en comparacién con un promedio de 0,191% resulténte del
épstosd y largo prdcedimiento’de inﬁgrsién en tetraclo-
' rurovde siliéio, anterior al presente inventd, seguido;
de'aépérsién con cloruro de estaifio.- - Tal perfecciona-_
15 _‘vmiehta, éﬁn cuéndo pequeiio, se estima importénte.
. D ) " Para éxplicar.lés distinciones_de la presen-

tg:invencién sobre las técniéas:anteriores, se héce re~
‘ferencia a'los'Aibujos adjuntos; én lqs‘cuales:

s I-f ia‘nguré 1 compara la resistividad de la§

'20'5w péiiculés con_;a t;mperatura su?erficiai a la cual se -

3l9aidea lé 14mina de vidrio inmediatamente antes de la -

éspersiéﬁ con diversos preparadosS.- ﬁos preparados nf-

meros 6 y 11, conforme a la presente invencién, se com-

ﬁaraﬁ eﬁtfé éi.y'con los preparadoﬁ nGmeros 12 y 13 de_
25 "‘la'técnica anféripr a la misma en esta figuré;Ay

| -.laé figuras 2 & 3 soh.unés vistés en‘séc-;‘

cidn 1lustrativas de artlculos produC1dos conforme al -

:presente invento y seghn las tecnicas anterlores al mig

nmo, respectlvamente.

El grifico de la fig., 1 resultd de los expe-
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‘rimentos expuestos en la Tabla IV, Por estos experi-_

mentos, y por los indicados en la Tabla III, se vino a_

determinar que aumentando la concentracidén de fluor has

A-ta-llegar aproximadamente al 18% de fluor, basado en el

. astafio, se aumentaba la conductividad, pero gue mayores

concentraciones de fluor no producian efecto sobre la -
conductividad de la pelicula.- Ahora bien, el HCl en -

cantidades hasta del 4% en peso, basadas en el estafio,~

“reducia los valores neces rios de temperatura para obte

ner una pelicuia de conductividad comercialmente acepta

'ble, eéto es, de unos lOOlohms./cuadrado, por ejemplo.
La fig. 1 ilustra asimismo que la resistividad de peli-
culas ob@enidas aVbase de las soluciones orginicas n(me

 rp§ 6 y 11 es superior a la de las prodﬁcidas.a base dev

' ~los preparados numeros 12 y 15, de. cloruro de estafio con

contenido de fluoruro.- Ahora bien, lo que se ha de pa

- gar eh pérdida de conductividad por la mejora en nebulo

sidad'y‘én el contacto de pelicula a barra conductora es

menor que en el caso de la técnica anterior a este inven

~to, de 1la 6ual es tipiéo el préparado N2 9 de la Tabla -
.III, qu§ dé unaffésistividad de ISOQ.ohms;/cugd; a una_
'temperatur; dé‘suﬁerficie paré la,cug; 1os breparados f
" némeros 6 y 10 dan 'peliculas &efunaAresiéfiyidad_de'65;

:‘ohmios/cdédrado.

' Una éomparacién de las tigs. 2 y 3 ilustra =
de qué modo los.articulos producidos conforme al presen

te invento son superiores a los articulos ya conocidos_

iCHYas‘peliculas provienen de. una aspersidn con‘prepara4

dos de cloruro de estafio.- EL artficulé de la fig. 2 re.

0

sulta de aplicar por aspersidén o a pistola un preparado
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la en las barras conductoras es esencialmente la misma_

. formacidn de pelicula en las proximidades de la barra -

bla figura,'se ilustra la aplicacion de una capa, metallca

“de_recubrimiento que puentea el hueco entre la pelicula

calino.-‘ Esta superficle no es necesaria para producir

Tel articulo de la flg, 2.

que“puedan emplearse otros varios materiales, como equiva

" un 18% de fluor y un 20 de HCl en peso, basado en el es~ -

264343 4

organo-halo-estannico sobre la superficie de un soporte

de vidrio caldeado.- Nétese que la formacidn de pelicu

que en el resto de la superficie de la limina de vidrio.

La fig. 3 pone de manifiesto de qué manera se inhibe la

conductora cuando se utiliza como formante de pelicula_
un preparado inorginico de haluro de estafio, e ilustra_

dos procedimientos utilizados por la técnica anterior -

al presente invento, para perfeccionar el contacto de

la peliculg con la barra conductora.- En el lado iz-
quiefdo, ée aplica por debajo de la barra conductora un
subrevestimiento que hace un mejor contacto eléctrico -
conklé pelicula, para puentear la altamente‘resistente_
cara divisoria que, de no ser asi,'se formaria entre la

pelicula y la barra conauctora.~ En el lado derecho de

vy la barra conductora.- La suﬁerficia tratadé del arti
culo de 1a fig. 3 tiene un preparado distinto del exis-
tente en todo el espesor de la limina de vidrio, esto es,

un preparado esencialmente exento de 6x1do met lico al=-

A los fines de 11ustrar el presente 1nvento

N,

se han dado dlversos egemplos.— Ahora;bien, se prevé -

lentes de los ilustrados.- Los mejores preparados érga

no;halo-esténniéos incluyen el 6xido de estafio-dibutilo,
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ng 4343
tafio, en el preparado organico de estario empleado, y tie
nen un pH comprendido entre 5,5 y 6.~ No obstante, una_
proporcidén de hasta él 4% de HCl produjo peliculas acep-
tables, y toda cantidgdvde‘fluof que pueda disolverse . - ;  R
5 »sérvifé. salvando que aquellas concentraqiones guperio-_
res:al 18% de fluor, basado en el estaﬁo,'son céstosas y
né'producen beneficios adicionales.- Como diluyente se~
4incorpora una cantidad de acetato amdnico sufipiente pa=
‘ra fac111tar la solubilidad del fluor,- Se ha descubier
to que aumentando la concentracidn de fluoruro, por adi-
10, ;bpién deAHF; se inhibe la solubilidad del fluoruro.~ A =
- menos de incorporarse bastante tgmpén para mantener el =
pH por encima de aprbximadamente 4,5 el HF eé dificil de
.aisol§gr.-'.Ahora bien, la conductividad de la pelicula_

pfqdudida por aspersidén disminuye al aumentar el pH del_

15 preparadd formante de pelicula.- No debe excederse de - 53
4o ' . o
un pH maximo de 7, para el preparado formante de .pelicu- S

la, porque las soluciones alcalinas provocan una gelifi-
.cacién del.preparado organo~halo;esténnico. '

El punto clave dg la presente invenqién resi-. K

26,) de en 1la incorporacidén de preparados quevqontienén hald- ‘ o7

. geno como pérte.de los preparados orgahofhalo-esténnicos

fdfmantes de pelicula, para obtenerlarticuios tales‘como'
‘el 1lustrado en la’ 11g. 2 en lugar de artlculos tales co
mo el 11ustrado en la fig. 3 y que estd hecho a base de_

25 ‘ .asper51on de preparados de cloruro de estano que ex1gen
fetapas ad101onales de tratamlento prev1o de la superflcie
y de la cara d1V1sor1a de la peilcula y las barras conduc
toras, para ev1tar los deiectos caracterlstlcos del tra-
tamiento con cloruro de estano,j

.361:, _';. f o Esta solicitud, que corresponde a la nre%enta

'da en E.U. ' el 29 de Enero de 1960 baJo el nlmero 5474

- 22 -
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se acoge a los beneficios del articulo 51 del vigente =

. ”Estatuto'scbre Propiedad Industrial.

N O T A=

Los puntos de invencién propia y nueva que-‘-
1O Se presentan para gue sean objeto de ésta’Patente de In-
'Vencién.en Espaﬁa,'por VEINTE anos, son los siguientes:
12~ - Un método de producir una pelicula elec
%rpéoﬁd#ctpra y transparente sobré una‘superficie'de uﬁa”‘

. base cerémica, ial como una uoga de- vidrio, sin tratar

I

15" mrev1amente la superflcle para reducir su contenlao en

metal alcalino, que comprende calentar la superficie a

una temmeratura sunerior a 2049 C. y por debajo de la

temperatura a la cual la base se iunde y aplicar a la

superficie calentada una -composicidn que tiene pH entre .

[
(o}

4,5 v 7 Qﬁe contiene un compuesto orgénico de estaﬁo y -
un'cémbuesto aué‘céntiene halégeno; eéfando la-pelicula
produ01da su"tanc1a1mente 11hre de nebu1051dad Yy 51endo
»capaz de contucto Lntlmo con una barrabcolectora.
39.~V_ Un metodo segln eT nunto 19 ‘en el cual
25 . el Eqmpueéto que contiene halégeno éontiéne fluor.,.
. 3Q°- Un métodousegﬁn el punto 22, en el cual
la cémpbsicién contiehe un comﬁuestg de flu9r f2un con~

E puesto de cloro,

4o,- Un método sez@in. el punto %2,.en el cual




42265 Z% ;ﬁti Eslf‘},
':ei compuesto d;'fluor es HF y elfcompué;to'de‘gloré,es;lr
HCL.
. - ;” 59, Un método-segﬁn cualQuiera de los puﬁ-‘
‘tps 20 a 4953en el éqal él ;ompue;to que'contiene’fluor
5 es HF. | | |
62.- Un método ségﬁn cualquieré'de los pun-.
tos.anteriores, en el cual la composiciéﬁ_tiene un pH _
‘entre 5,5 y 6.
7 . 724m Un ﬁétodo seglin cualqguiera de los pun~-
10 tos anteriofes; en el cual el cqmpﬁesto orgAnico de es;'”
tafio eé'éxido de dibutil estafio. |
g ‘89.- Un método segin cualquiera de los puntos
ahtef;oréé, en el cual pulverizaciones separadas que =
N , . 'comprenden ei‘compuestd halogehado y el cémpuesto.orgéé
15" nicq de.estaﬁo respec£ivamen£e,vson’dirigidas hacié la_
'-suéeffiéie calentada de la hojé dg‘vidfi§ y éntremezclé
“das anfés de que thuén,dicha Superficie‘calentada;
92,~ Up método par& pfepafar una éomposiciSnA
formadora de pe;icula, que comprende mezclar un disolven *
20 te orgéﬁico, un compuesto orginico de_eétaﬁo, un compues
- to halogenado que contiene hasta 22% en peso de haldgeno
freferiao-al peso del estafio de la composicién y suficien

té tampén para dar comg'regultado un pH entre 4,5 y 7,

_ 102,- fUﬁ método segﬁn‘ei ﬁunto 9§; en_§1~cua;
25 el pH esth entre 5,5y 6.
| | 110,.- Un.métodohsegﬁn los pugtos'ég é log;g
\en‘eliqual'eirdoﬁpueétq hélogénado céntiene hasta 18%.;i
. “.'éﬁ»peSO_de fluor‘referidolél‘estaﬁo<de'?é éompﬁaiciéﬁ.
| 129{-_«Uﬁ;mé£odoﬁségﬁn el puntohl}ﬁy’en‘ei -

30 éu@l’la Eomposiéién cqntiene_hasta 18% en peso de fluor:
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‘y hésté é%veﬁ peso de un compuesto de cloro, reféglé} al

estano de La ComﬁOSLCJOL.

ljg.— Un motodo seénn cuanuicra de los pun-_

LtOS 9g a 149 ‘en el cual e] compuesto qpe contlene fluor

“es7vHF.‘

14e,- Un método seglhn el punto 132, en el cual’

 ~ el‘cdmpuesto de f;upf es HF ?:ellqompuestqyde cloro es,f’

HCL. .
150,- .Un'métodolsegﬁn cualquiera~de 1os'puntos~~”

29 a[lQQ en el cual el comnuesto organlco de estano es_

’

-owldo de dlbutil estano.

16«. Un metodo segﬁn cuai@uiéraAdq.lds ﬁuntoé

92 a 159, en el cual el tampon es acetato ambénico. .
o 17Q.- Un método de prod&cir una pellcula traﬂ§.«
pareqtevy electrdcohductora sobre_ﬁné superficie de una ~

[ 4 . . - .
base ceramica, tal como una hoja de vidrio, sin tratar -=

previamente la superficie para reducir su contenido de me

'tal alcalino, que comprende#calentarﬁla superficie a una_

temneratura superlor a ZOQQC y por debajo de la temoeratu'

ra a 1a cual la base se funde y apllcar a la superflcie -
'calentada una COmpOSJ010n con51stente esenulalmente en un’

‘dlsolvente orgénico, un compuesto ‘orgénico de estano, un

compuesto‘halogenado Que contiene hasta 2“% en peso. de ~

halogeno referido al peso del estano en la comp051cion y

tampon su11c1ente para dar como resultado un - pH entre k4, 5

y-?_\
B S 189,- Mejoras'introducidas en la~f&bricéc16n'-
de. artlc‘los electroconductoreq transparentes; suétgnéial

ente‘libres de brillo, qug comprenden una hoJja de vidrio'

gue -tieme una superficie cuyo contenido en metal alcalino




.no y que tiene ‘una conduct1v1dad especifica de entre 6 x

a dlcha suDerficie, siendo el factor’de nebulosidad deldi‘
‘=THO CuNuUCTOhA TRANSPARENTE SUBRE UNA SUPDRFIylE DE UNA
teéede; representado en. 1os dlbuJos que se’ acompgnan y -

- tas por una sola de sus caras.

’

.

es. qustanClaJmente el mlsmo que 1a comnoalcion del 1nte-»u

"rlor de' v1drlo y un recubr1m1ento electroconductor L=

’gtransparente que con51ste esevclalmonte en oxido de esta"

-4

10 y 12 x 10 4 ohmlos/centlmetros dlrectamente apllcada

,cho recubrlnlento menor de lm. . i"i:'" ; B ) ~4'ﬁ,'w, e

199.-—. UN MET()DO DB Pz{ooacm UNA PFLICULA ELEC

- BASE CERM ICA.;

Tal y como se ha descrlto en. la Memoria que an

con los flnes gue se han espec1f1cado.

Esta Memoria consta de veintiseisvhojas.escri

“I;Iadrici | r’z tﬁ ﬁﬁl\

P.A° -
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